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ODptoelektronischer Koppler Jogacs
MB105 A

Der optoslektronische Eoppler ME 105 besteht Steuer- und Regelungstechnik vorgesehen.

aus einer IRED im Eingangskreis und elnem Flir den Koppler MB 105 gelten folgende
planaren npn-Si-Fototransistor mit und ohne Typbezelichnungen:
BasisanschluB im Ausgeangskreis. MB 105/4 A-F

mit herau fihrter Ba
Er dient zur galvanischen Trenmung von Strom-  MB 105/5 A-F - e
krelisen mit hohen Potentimldifferenzen und MB 105/6 A-F ohne herausgefiihrte Basias

ist vorwiegend flir den Einsatz in der MeB-,
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Mafe sind u prifen! .
o 1 IRED-Anode
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T 3 nicht belegt

' . : 4 Fototranelstor-Emitter
-¢.. 5 Fototransistor-Kollektor
. & Fototransiator-Basis
I.;J l'..‘.! ] Li.l bzw. nicht belegt
Magpge: 0,5 g

Standard: TGL 42878



XenngriSen bei & = 25 °C

urchlafgleich- min
HpARNUNE
bei Ir = 60 mA Ur -
Sperrgleichspennung
be UR =&V IR -
Follektor-Emitter-
Dunkelatrom
bei ch = 6V
Ip =0 lopg -
NE 105/4
MB 105/5
B 105/6
ME 105/5
ch = TQOV
iy = 0 Tero
MB 105/4
B 105/6
¥allektor-HBagis-
Tunielastron’
bal IP = 0
UGB = TOV ICBD -
Zmister-Kollektor-
unkelstrom
bei IP = 0
UEE' = 6V Iwu -
Aollektor-Emitter-
Strom
bel 11 = 10 mA
Ugg= 5V Tomtm)
A 4,0
B 6,3
c 10,0
D 16,0
auf Anfrage ; E 24,0
J 2 40,0
tei I, = 10 mA
Eﬂ3 = 0,3 ¥ ICE{HJ
A hia F
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D und F auf Anfrage
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bel Tyn = 0,5 kV Arg
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Grang
Duruhlnnglniah:tm:’ ) Ip 60
Spiteendurchlal- i
strom, pericdischart’ o 120
Spitesendurchlaf-
strom, nicht perio-
diecher
bel ¢ = 1 psi
2 min Pause Toau 3
Sperrgleichspannung Up [
Spitzensperrspanmung  Upoy 6
Ausgangskreis
Kollektor-Emitter-
BPANNUNE i‘lm
ME 105/4 - TO
ME 105/5 - 35
MB 105/6 - TO
Emitter-Basis-
Eplnnuna1} UEBD - [
Emitter-Basis-
Bpitunmnmm.g’ ) Ugpar - &
Verlustleistung
(Tr-nnistur}sj L - 150
Hoppler
Spitzenisolations-
: 6)
bel £ = 50 hia
60 Hz, sinus UIDMI - 53
ITaelationaglelch-
lplnnungﬁl Uy - 5,3
Batrisbatemperatur-
bereich 5 -55 +85
Lagerungstemperatur-
bereich Ytg 9 9
Lagerunghia zu 30 Tagen ﬂ-‘t‘ =55 +125
Eriechstrecke £ 8,4
Luftatrecke B 6,9

1) nur fir Koppler MB 105/4 und MB 105/5
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2) gilt nur fir Kellektorstromgruppen E und P
3) bei einer Temperatur bls & 25 oﬂ, fitr 25 ¢

<8, 585 %2; Reduktion um 0,8 mA/K

4) beil elner Temperatur bis 5 25 9C, fur 25 %

<&, 585 “cé Reduktion um 1,6 mA/K;
tp'ﬂ’]ﬂimﬂ;i -

5) bed 3 = 25 %c, fur 25 “c <8 85 %
Reduktion um 2,0 mW/K

€) innerhalb 2,5 s 30,5 #; gllt nur flir Stan-

dardbesugsatmosphlre nech TOL 20 &18/02
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wﬂﬁ"’fw ] Abhiinzigkeit der Verlustleistung won
der Umgebungstemperatur

Athfingigkeit des DurchlaBgleichatromes

bsw. des periodischen SpitzendurchlaB-

stromes von der Umgebungstemperatur

VeBfachaltung Tur Ermittlung
der dynemigchen KenngrHien

Kanal A Anderungen vorbehelten!
mx Recektionsechluld Mai 1986
0%
Kanal B
%
t, 6, |
b L& ]

Definition der Schaltzeliten
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